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EDUCACION

OBJETIVO

Comprender y aplicar el procedimiento
administrativo que establecen los lineamientos

de la institucion para el desarrollo de |la

residencia profesional.




EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

Asignatura
e Proyecto B
Estancia Empresa

Asesor Externo

— Asesor Interno

No se puede repetir

500 horas totales. Minimo 4 meses, maximo é6 meses




‘£ INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

¢{QUIENES SE INVOLUCRAN EN EL ITSLP?

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

Division de Estudios Profesionales °

* Departamento Académico °®

e Servicios Escolares

Gestién Tecnolégica y Vinculacioniy



ANTES DE
INICIAR LA
RESIDENCIA:

EDUCAC IéN | INSTITUTO TECNOLOGICO

DE SAN LUIS POTOSI
Requisitos:
Servicio social liberado (No se puede llevar a la par con la Residencia).
80% avance reticular.
No llevar materias en especial.
Seguro facultativo para estudiante, vigente.
“Platica de Residencia Profesional” (Se tomara asistencia)
Contar con los 5 créditos complementarios.

Convenio empresa-ITSLP.

Evidencia de acreditacion de lengua extranjera.



‘&5 INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

SEGURO FACULTATIVO DEL ESTUDIANTE

Para poder realizar residencia, debes de contar con el Seguro Facultativo del
Estudiante VIGENTE.

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

Tramite

* Servicios Escolares: Lunes de 9:00 a 14:00 Hrs

Vigencia

e Consulta en

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAs
contacto

egurados-web-externo/vigencia

* se.becas@slp.tecnm.mx




‘£ INSTITUTO TECNOLOGICO
W45 DE SAN LUIS POTOSI

REINSCRIPCION DE RESIDENCIA

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

=51 ya cuentas con la aceptacidn de la empresa, antes de tu fecha de
reinscripcion, consulta tu referencia bancaria, para el pago ordinario.

=51 no encuentras residencia, como limite el [SERSIEYelil=Vsal o)q-Nr]0/4s
deberas acudir con tu coordinador, para revisar tu situacion.

= Si pagas y no consigues residencia, no hay reembolso, ni transferencia de
pago.




EDUCACION

RECUERDA:

ES TU RESPONSABILIDAD
CUMPLIR CON LAS FECHAS DE
PAGO, S| PAGAS FUERA DE
TIEMPO, LA ADMINISTRACION NO
SE HACE RESPONSABLE




E%\ w: | INSTITUTO TECNOLOGICO
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DE SAN LUIS POTOSI

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INICIO

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

ﬂ Del 16 de junio 2025 al 05 de
septiembre 2025

Via electronica (correo) a tu
coordinador.

Mas tardar DIEZ dias NATURALES
después de iniciar tu residencia.




% INSTITUTO TECNOLOGICO

EDUCACION

MERHA IR DE SAN LUIS POTOSI
Documentos Cantidad Observaciones
1. Formato de Solicitud 1 Original -Pagina ITSLP-ruta

-Firmado por el residente

1 Acuse - La emite el Depto. de Vinculacion (Mindbox)

2. Carta de Presentaciony
- Sello y firma de recibido (empresa)

Agradecimiento.

1 Original - La emite la empresa

3. Carta de Aceptacion.
- Dirigida a la jefa del Depto. de Vinculacion.

4. Anteproyecto o proyecto 1 Original - Firmado y sellado por la empresa (R.H.) en la
preliminar. portada
- Estructura
- Foto del alumno en portada
5.Vigencia de seguro 1 Copia - Verificar vigencia

facultativo del estudiante

6. Constancia de liberacion 1 Copia -Emitida por la oficina de servicio social ITSLP.

de Servicio Social

1. Certificado, constancia o 1 copia
carta compromiso inglés




EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

DOCUMENTOS PARA DESCARGA

C O hitps://slp.tecnm.mx/residencia-profesional/ @ & © 0G| es 3' :

TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO

Inicio Condécenos Calidad Oferta Educativa Vinculacion Aspirantes Estudiantes Egresados Académicos Tramites Estudiantiles Transparencia Soporte

JnX

Gobierno Participa Datos

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

- Educacion

Secretaria de Educacién Publica

Becas

Residencia Profesional o

l Traslado

Alta O Activacion

lpartamento de Gestion Tecnoldgica y Vinculaciéon Unidad Médica udios Profesionalg¢

forma: Inform
Tutorias

Servicio Social

Residencia Profesional

Tramite De Certificado

% TECHOLOGICO Constancias De
NACIONAL DE MEXICO .
Estudios

ENTREGA DE Asesorias

I!ﬂmsm‘uto TECNOLOGI
4iiT0M  DE SAN LUIS POTOSI

DS DE INICIO

Bolsa de trabajo

Ruta:
1. pagina principal ITSLP
2. mend vinculacion




- polly ©
=P, oo EDUCACION '®F INSTITUTO TECNOLOGICO

ltg NACIONAL DE MEXICO DE SAN LUIS POTOSI

=No apliques modificaciones a los formatos




‘£ INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

DOCUMENTOS DE INICIO

Formatos de inicio

Solicitud (con instructivo) LEER MAS...
Portada de Anteproyecto LEER MAS...

Ejemplo de Solicitud LEER MAS...

Estructura del Anteproyecto LEER MAS...




INSTITUTO TECNOLéGI'(IO
DE SAN LUIS POTOSI

IATO DE SOLICITUD

EDUCACION

1. FORI

Residencia Profesional Codigo: ITSLP-3AC-PG-008-01
: - s
Formato para Solicitud de ias
Profesionales Pagina 1 de 2 A . . R .
Instituto Tecnolégico de San Luis Potosi

N oeision o Essudios Prctesicnaes Division de Estudios Profesionales

Bokcitud de Residancias Profesionales . . . . .
. o Solicitud de Residencias Profesionales

gar Soledad de Graciane Sdnchez, B.LF. Facha 1T da enero da 225

C. Mawic Cusar Plantaris Rodriguaz aTWC
Jule o la Div. du Estudios Profesionahes Coard de la Camerm o Ingenkeria . .
—_ | | e | Lugar Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P. Fecha: 17 de enero de 2025
Dpeitin Blagida : (T} | Banco au Procios | | | Propusnts Frops | x | | T rubajacr | |
‘mw ‘ =] C. Mario Cesar Plancarte Rodriguez AT'N: C.

————— L Jefe de la Div. de Estudios Profesionales Coord. de la Carrera de
Datos ow ki Empresac
:ﬂn‘” Corporacidn Mexicana de Imr;tlgldd:\ i
S |puscar ) Pt ) R F— Nombre de Proyecto: Montaje de secador para torre de enfriamiento
Domicin Cabs Ghancia y Tecn e & T80
Coloma Targea logash = e p | |
e e L et Hroger i) “F?’"““ Opcion Elegida : (7) Banco de Proyectos Propuesta Propia X Trabajador
:-’.:’.."." Ofrecs preducins § Sericns pars brindar una sxperentis mmejcrsbe
Fomtes el Tiule de s | ing. Franch oo Jorge Mufer Péres oo Dirwcior ganeral
:::::lm Amsme Ing. Banfago Cres [T Carurnfe predutoin
:—::l:: du b parsora ous ek o | Lic. Carman Martinez Sotelo Pussie: Carunts Mecorsos Humancs
e v Periodo Proyectado: Numero de
Duten. det : - Residentes
N —— 17 de enero de 2025 al 17 de julio 2025 1
Cames: Ingenieria Mecinics Mo i Contral: ||=1u1:m
E-suai FE1E1 3 tecam ma 5:;3“‘““““ sz I?;‘;!— _ i
Gt San Lut Potos Tabddorn: :-Ialr".r.am_"h S

[Ma. cuivdir}

ITSUP-SACPG-008-01 LN




"5." INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

;COMO OBTENGO LA CARTA DE
PRESENTACION Y AGRADECIMIENTO?

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

La puedes solicitar mediante tu plataforma Mindbox, a partir del mes de Junio 2025 si la
necesitas antes, acude al Depto. de Gestién Tecnoldgica y Vinculacién.

Nombre jefa del Depto. de Gestidn Tecnologica y Vinculacidn:
M.C.E. Escobedo Castro Jashven de San Juan.




TECNOLOGICO E DUC AC ION INSTITUTO TECNOLOGICO

NACIONAL DE MEXICO DE SAN LUIS POTOSI

. CARTE DE PRESENTACIONY
AGRADECIMIENTO.

3, EDUCACION | p_‘__:______ ik Tocnirgca o an L B

Soledad de Graciano Sinchez, 5.L0 SEES

Con la certeza de la buena dispasician y colaboracion gue ke brinde a nuestro estudiante ¥ Con
SECION CESTON TECHOLEICA Y VNCUACION su participacion en el logro de nuestro cbjetivo, hacermos patente nuestro agradecimiento, y lo
ASUNTO: CARTA DE PRESENTACION Y AGRADECMENTO manifestamos la seguridad de nuestra atenta y dtingusda consideracidn
DIMECTOR OF RECURSOS HUMANGS de CV.
pREsENTE. ATENTAMENTE RAM 52
élv--.ulu\n'l:crdcg\coaaunlm‘bcmf.nunnnan-:r\uc‘.anulaﬁmRn.--;-mnrme—'.u\I\ul Esreleaco & Eaurocidn Termo ‘,J.."‘p. “c: W-mm"u‘j

de control _SENEEEEE de |3

camors INGENIERIA INDUSTRIAL con numero dé segurided socisl 0169905979 quien desea oM s = 3 g

desarrollar en ese organismo el proyecto do RESIDENCIA PROFESIONAL, con un total de 500 hrx i ’ “ﬁ mlc M ——

en el periodo cel 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A 09 DE ENERO DE 2024. L  J—_— —_— n n n 1“5 mm ‘HD'UETR
Es imporante hacer de su conocimientd Que Lodos 1o etudiantes cumplen con los requisitos “um“n L‘ '

establecidos en la normatividad del Instituto Tecnaldgico de San Luis Potos para cursar |, i
elonaturs de Fetidencla Profesionsl Y QUY CoRAten Con Nmer te Segur0 ds SUId ars it Teormbag oo 4o 330 Lt Potad s m SLP
AT ,[U,'. Ja m],.-t C.P. 78395, SAN LUL '
L]
r s .

Con la certeza de la buena dispasician y colaboracion que le brinde a nuestro estudiante y con
su participacian en el logro de nuestro cbjetivo, hacerncs patente nuestro agradedimiento, y lo

manifestamos s segurdad de nusstra stanta y ditinguida consideracidn JIAS N DE FAN JUA ’mm

RAM SA. de CV.
et A s JEFA DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA Y VINCULAC
o2 | === AV.DESARROLLO 105, ZONA INDUSTRIAL _.__..-—-"_"
s A Imsanen Tecrasbgan de § 00 Wit Posond . s POTOSH, S.LE.
’“;":::f“d:m - ""mﬁ:té Hobs' »n cpno de que ol st udwnle Fo s racrba o serrediie 23ALls - 3 Obrmitre JO24, ol prewste dacarrenio Suedird
NASLONYAG CREIRO
JEFA, m's::-imsmousc:mdnnwowauvvwcm — cancelaads ¥ el Ingtibuto Teordlag oo de S0 Luk Potos! o8 deil ndarl de cullgust sbustid™ stiacrdinamis gos o
W R  domarin eduey presente con el aiumna, mentrai 2.8 direchs eLiolires no eREN vpertss

cancelaca. ¥ el InsUteo Teornoldg co de San Luks Py
presente con el whumno, mMIentras 9.5 denechos ¢x

t AR e
® <z
Al
Av. TNMIM\(OSDCCM Uridad Penciane Arrga, <ﬂ754;'| Soled »d de Craciang Sincre:,

AP, Tel ]
S " .20
HENNRES NSRS AN ERTO

o e5ten Wgertes




EDUCACION

3. CARTA DE BACEPTACION.

20 T
(@ ramsa

steel castings

INSTITUTO TECNOLC)G[CO
DE SAN LUIS POTOSI

ASUNTO: Carta de Aceptacion de Residencias Profesionales

M.E. JASHVEN DE SAN JUAN ESCOBEDOQ CASTRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA ¥ VINCULACION
PRESENTE

Por medio de la presente me pormito informarie que & C. dnlinmmiamin

estudiante de la carrera de Ingenieria Industrial con numero
de control MISS0RS ha sdo aceptado para realizar su residencia profesional con
el proyecto “PROGRAMA CNC Y HOJA DE PROCESOS DE PROBETA REDONDA
PARA ENSAYO DE TENSION DE ACUERDO A ASTM A370 “en la empresa RAM
S.A DE C.V. durante el pericco del 09 de septiembre del 2024 al 09 de enero
del 2025 con un horario de 10:00 3 1800 hes

El cual desarrollard en el departamento de Maquinados CNC bajo la asesoria de
ing. Javier Aguilar Leos.

La empresa osta consente gue & alumno deberd asictir 3 las actividades
académicas que la institucién Uene planeadas para la acreditacién de s
residencia. Por lo cual nos comprometemnos 3 brindar of apoyo necesario para
que &l estudiante pueda cumplir con e52e reguIsto

Se extiende la presente los fings logales que al interesado convengan_ en la
ciudad de San Luis Potosi, estado de San Luls Potosi, a los seis dias del mes de
septiembre del afio 2024

RAMSA deCN.
REC: RAM-580201-U17

AUDESARROLLO 105, TONA INCUSTE
\ £5. 7RSS, SAN WIS porost, L.

na Nufiez LODE—:|
Departamento Recursos Humanos




TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO

EDUCACION

4. ENTEPROYECTO 0 PROYECTO

INSTITUTO TECNOLOGICO

i  DE SAN LUIS POTOSI

FOTO

ANTEPROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIOMNAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMERE DEL PROYECTO

FIRAEA Y SELLCYDE LA EMPRESA
[

MCMIBRE DEL RESIDENTE:

MUMERD DE CONTROL

CARRERA:

CORRED ELECTROMICT:

TELEFOMNO:

FECHA DE INGCID: [0/ AAAA]  FECHA DETEBOUMG: [ DO/MB/AAAN]
ASESOR EXTERND:

SOLEDAD DE GRACIANG SAMCHEZ SLF., A OD DE M8 DEL AAAN

(ool aca bacha dé antriga di propecio, bernis sita lependa)

INSTITUTO TECNOLéGI'(IO
DE SAN LUIS POTOSI

» Fotografia formal del alumno.
* Portada de Anteproyecto, firmada y sellada por la empresa.

Estructura de Anteproyecto

El documento del anteproyecto debe estructurarse de la siguiente manera:

TP OonoTw

Nombre v objetivo del proyecto
Justificacién

Cronograma preliminar de actividades
Descripcion detallada de las actividades
Lugar donde se realizara el proyecto

Informacién sobre la empresa, organismo o dependencia para la
gue se desarrollara el proyecto




EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

9. VIGENCIA DE SEGUR!
FACULTATIVO DEL ESTUDIANTE

INSTITUTO TECNOLC')GI'CO
| DE SAN LUIS POTOSI

B
b

Datas del ditimo patrén

Registro Patranal Mombre o razon social

E4118095328 TECHMSINSTITUTO TECMOLOGICO DE SAM LUIS POTOS

E398386310% PARCYE DE RECICLAJE INDUSTRIAL SIRGA

S Detalle de vigencia
Estado Inicio de Vigencia Fecha de Constancia
VIGENTE 01/01/2025 17/02/2025
Beneficiarios
setalle de vigen Mo se encontraron beneficiarios

ane ()
)




EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

6. CONSTANCIA DE LIBERA
SERVICIO SOCIAL

EDUCACION @;

INSTITUTO TECNOLOGICO
#1 DE SAN LUIS POTOSI

ON

ORCKD: GTV-411.2023
ASUNTO: Constancia de Liberaciin de Servicio Socal

A QUEN CORRESPOMNDA:

Segln documentas que obran en los archives de esta Ins G el (1) C.

¢on Aimero de control IMIMEIEN cstudante de L carrera INGENERIA MNOUSTRIAL, realzd 5u Senico Socal en el
(12) Dependencia INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN LLIS POTOSE, en o programa PERAL, cubriendo un minimo
total de 480 horas, durante e periodo comprenddo dd 16 de Enero de 2023 a 16 de Julbo de 2023 con un nivel de
desempeno EXCELENTE

Este Servico Social fue realzado de acuerdo con lo establecido en Ly Ley Reglumentana del Articdo So.
Corstruoonal relitive 3 ejerooe de las Profedones v los Reglamentos que ngen & pormativa emitca por o
Tetnolipca Maconal ce Méxko,

Se extiende la presente para los fines begales que al (la) neeresado () convengan, en o Munkioo de Soledad de
Graciano Sinchez, 5.LFP, 2 los 17 dias del mes de jullo dd a0 1021

ATENTAMENTE
“CON TECNOLOGIA Y ESPIRITU UNA PATRIA FORIARE o
- TOUCACION |
M | sc0pA0
ESCOSEDO ASTRO JASHYEN DE SAN JUAN

EFE (M) DEL ARTAMENTO DE GESTION
TECHNOLOGICA ¥ VINCULACKON

Cp Servicos Escolares.
Oricina de Servicio Sooal y Dewamallo Comuniana.




EDUCACION

, CONSTANC

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

1. CERTIFICI

CARTA COMPROMISO INGLES

' CARTA COMPROMISO

Tu inglés necesita
Linguatec VSO A APRENDER A
0802/2025

San Lun Potos, SUP 2 07 Enero del 2025
A quien comesponda,

CONSTANCIA DE TERMINO
Por medio de & presents 0 (nkaemmieiint ot gtuastats 15100510 M
Por medio de (3 presente notifico que JITTREGEGEGEGEGEEEEEEEEEEEEEEEEEE. o rotriculs de compromiso formal y voluntano de inscnbeme y parbcipar actvamente en un Curso
¥ de inglés durante el penodo de enero a julio de 2025, con la finaldad de obtener un
estudiante MBS . completaments nuestro programa de Inglés Conversacional de 12 cortificads & constancia que acrsdils mis nientos en o idoma
meses en modalidad presencial correipondente 8 300 @ 2023-2024; detsendo cumplr minimo con &
Este compromiso implica dedicar el Sempo y esfuerzo necesarnos para cumplir con
las clases, tareas y demds acthwidades esencaales para un aprendizaje efectivo. Me
Confirmo que, de acuerdo con ¢l MCER, concluyd &l nivel B2 y hago una lista de los tdpicos comprometo a asistr puntuaimente a todas las sesiones programadas y 8 maniener

una actitud responsable y proactiva a lo largo del proceso de formacion

horas dé edtudio semandlies entre seliones y platilorma de estuda

dominados, considerado como: WIGH INTERMEDIATE

Reconozco que el dominio del ngiés es clave para mi crecmiento personal y
Al B slumno puede utliizar frases colidianas, presentarse 3 si mismo y pedir informacion bdsica, asi como profesional, por lo que asumiré este desafio con discplina y perseverancia
relacionarse de forma elemental con personas de habls inglesa

A2 El slumno puede comprender frases y expresiones de uso frecuente y comunicarse al hacer tareas
cotidianys.

B1: B alumno puede comprender textos daros, producir textos sendcilios, describir experiencias, deseos y
opiniones

B2 Bl slumno puede producir € interpretar textos detaliados, 2 como comunicarse fluidamente con
hablantes nativos.

Se extiende e4ta carth para fines personales del interesado




. INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

DISPOSICIONES DEL RESIDENTE:

=Seleccionar y cargar la materia de residencia en el sistema
MindBox de acuerdo a la fecha y hora indicada.

SN TECNOLOGICO E DUCAC ION

7“@ NACIONAL DE MEXICO

= Mantener confidencialidad de la informacion relativa al
proyecto por cuestiones de politicas de la empresa.

= No abandonar el proyecto en la empresa y conducirse con
valores, ética y profesionalismo en el desarrollo del
proyecto.




‘&~ INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

DISPOSICIONES DEL RESIDENTE:

= Respetar el proceso de seleccién de toda empresa, en la
cual haya entregado curriculum o haya entregado algun
documento(no adquirir compromisos con otras empresas).

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

= Permanecer atento al correo, que indique la asignacion del
asesor interno.

= Entablar comunicacion para las asesorias del proyecto a
desarrollar.




‘@ INsTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

S| EL RESIDENTE...

= Abandona una empresa por otra, habiéndose comprometido,
ocasiona baja definitiva.

= 51 la empresa solicita retirar al residente por mal desempeno,
ademas de lo anterior se impide la titulacion por Informe técnico de
Residencia Profesional.

= Excepto en circunstancias especiales, no imputables al estudiante,
tales como: huelgas, quiebres, cierre de empresas, organismo o
dependencia, cambio de politicas empresariales o cualquier otra
causa plenamente justificada, podra solicitar la cancelacion y
asignacion de otro proyecto para lo cual debera llenar formato de
SAE (solicitud académica especial) explicando la situacion.




. INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

VARIACIONES EN EL PROCESO

(SOLICITADAS POR LA EMPRESA)

Hojas membre-
tadas y Sellos
DOCUMENTAR

-
=29 noooac EDUCACION
\ NACIONAL DE MEXICO

Cambio Cambio
de nombre Asesor

Proyecto EXTERNO




% INSTITUTO TECNOLC')GI’CO
DE SAN LUIS POTOSI

DOCUMENTOS DE TERMINO

Documentos Cantidad Observaciones

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

* La emite la empresa

= Hoja membretada

= Sello de la empresa

* Firmas de asesor externo y RH

Carta de liberacién 1 Original

= lerreporte de evaluacién y seguimientos de residencia(l0 puntos).

= 2do.reporte de evaluacién y seguimientos de residencia (10
puntos).
Originales = Evaluacién de reporte de Residencia Profesional (80 puntos).

Formato de Evaluacion (1 de cada uno)

Firmados y sellados por:
- Empresa (Asesor externo)
- Departamento académico (Asesor Interno)

1 original * Enviar al correo electrénico de la coordinacion

Informe Técnico (Digital) * Firmado y sellado por asesor interno (portada)




& INsTITUTO TECNOLOGICO
4454 DE SAN LUIS POTOSI

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

DOCUMENTOS DE TERMINO

Formatos de Término
Reticula 2015

Nota: Aplica a los alumnos con fecha de ingreso agosto-diciembre 2015

Parcial 1. Formato de Evaluacion y Seguimiento de Residencia Profesional. DESCARGAR FORMATO...
Parcial 2. Formato de Evaluacion y Seguimiento de Residencia Profesional. DESCARGAR FORMATO...
Formato de Evaluacion de Reporte Final de Residencia Profesional. DESCARGAR FORMATO...
Estructura del Reporte Final de Residencia Profesional. LEER MAS...
Portada Reporte Final de Residencia. LEER MAS...

Sugerencia de Carta de Liberacion de Residencia (Reticula 2015). LEER MAS...




EDUCACION

CARTA DE LIBERACION

EXHAUST SYSTEMS

&5 INsTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

San Lus Polosi, 5 LP, México, 10 de Fobrero de 2025
ASUNTO. CARTA DE LIBERACION RESIDENCIA PROFESIONAL

sommmmm—— = Debe indicar las 500
e horas como minimo.

° ¢= control MMRNNEE sstcare 56 1 carers o= INGEMIERIA INDUSTRIAL
en el institues Tecncidgen de San Lus Polosi ha frskeads su resdenca profesional en
Boysen Exhaust System ce Méxco 5.A de C V. con RFC. RSN o of perioda
comprendido del 12 de Agosto de 2004 M 12 de Febrero de 2025, cubrands un tetsl da

T T = Hoja membretada,

Se& eitmnds L preserte para ios fnes Bgakis gue of mleresado convengan en b cudad
de Vila de Royes, Exaco de San Lus Potosi. 8 los 10 dlas ded mes de Febnero del afa

firmada y sellada por la
£ e empresa.

;‘:‘i’ g

O —— £

Genacalists RR HH Gerente de Logistica
- .
oo BEM |
FETIEN COMAUST O mimCOL 5.0 OF Eu
BFC: BES L6001 3AKS

A Tokis 191-A Cal Logist
CP 13525 Vila de Reyei, SUP




INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

EDUCACION

NACIONAL DE MEXICO

FORMATO DE EVALUACION

Parcial 1 Parcial 2 Final

EDUCACION — - - EDUCACION @ -
. R EDUCACION @______,.;A__ =
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REPORTE FINAL DE RESIDENCIA PROFESIONAL

BOYSEN EXHAUST SYSTEM DE MEXICO S.A DE CV

RORERE DEL AESIDEN T —————————————— .
NUMERD DE CONTROL: IS r/I' \ i
CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL _
CORREQ ELECTRONKO: UM
TELEFONG —
FECHA DE INICIO: [12/08/2024]) FECHA DE TERMINO: [12/02/2025)
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JSESOR NTERND deiiiiiiniebiiieisiiisiie

DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA INDUSTRIAL

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEL S.LP.,, A 12 DE 02 DEL 2035

@5 INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SAN LUIS POTOSI

La portada debera ir
firmada por parte
del asesor interno y
sellada por el
departamento
académico, intégrala
a tu informe técnico
final.
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ENTREGA DE DOCUMENTOS DE TERMINO

QUINCE DIAS NATURALES

Debidamente capturados, sellados y
firmados, enviados por correo a
coordinacion.

Fecha limite de recepcién de documentos: pendiente,
se establece en la platica para egresados,
programada por el Servicios Escolares
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ENTREGA DE DOCUMENTOS

Recuerda ser puntual para evitar la
cancelacion de tu residencia.
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Coordinaciones de Carrera y Apoyo a Titulacion

ING. INDUSTRIAL Mayra Elizabeth Velazquez Rocha coord.industrial@slp.tecnm.mx
ING. MECATRONICA Ing. Andrea Daniela Ramirez Lopez coord. mecatronica@slp.tecnm.mx
ING. MECANICA Lilian Monreal Tenorio coord.mecanica@slp.tecnm.mx
ING. SISTEMAS E INFORMATICA Lirio Pérez Moran coord.sistemas_informatica@slp.tecnm.mx
ING. ELECTRICA-ELECTRONICA Ing. Andrea Daniela Ramirez Lopez coord.electrica_electronica@slp.tecnm.mx
ING. INDUSTRIAL (MODALIDAD Ing. César Acosta coord.industrial_distancia@slp.tecnm.mx

A DISTANCIA Y MIXTA)

ING. GESTION EMPRESARIAL C.P. Fabia Perla Antonio Leyva coord.ige@slp.tecnm.mx

LIC. EN TURISMO Lic. Elsa Leticia Salinas Zuniga coord.turismo@slp.tecnm.mx

APOYO A TITULACION Lic. Nohemi Vaglienty Gaitan coord.apoyo_titulacion@slp.tecnm.mx

LIC. ADMINISTRACION L.AE. Isis Viridiana Lopez Martinez coord.administracion@slp.tecnm.mx %
-
Z
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